2° Bachillerato. Electrdnica analogica 22/6/06

Alumno:

1.En el circuito de la figura de la derecha, calcular la —
tension colector-emisor. _L”'f.:.:
Datos: V= 20 V; Ves= 12 V; Rc= 10 kQ); Re= 80 kQ); T
B=70; Vee=07 V.
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2. En el circuito de la figura de la derecha, calcular si 4:'—@>

el transistor se encuentra en zona lineal, saturado, 0'/;,

en corte.
Datos: V=12 V; Vee= 12 V; Rc= 2'2 kQ); Re= 500 T
kQ; B= 200; Vee=0'7 V.

3. En el circuito de la figura de arriba, calcular la intensidad en
la base, la intensidad en el colector y la caida colector- R, H R, Ve
emisor.

Datos: V=20 V; Ves=5 V; Rc= 1 kQ; Re= 33 kQ; = 100;

Vee=0'7 V.
4. En el circuito de la figura de la derecha, calcular la intensidad 4@)
en el colector, la caida colector-emisor.

Datos: Vcc=10 V;Rc=3'3kQ); Re= 1kQ); Ri= 10kQ; R,=2'2
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5. Decir de que tipo son cada uno de los transistores
representados PNP o NPN




